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Zpiisob se provadi tak, ¥e se bezprostied-

n& po implantaci umisti vzorky implantova-

ného germanla v evakuwované komirce a o-

chladi na teplotu minus 20 °C aZ minus 170

stupiii Celsia. Tim se zabréni zhor3eni vlast-

nosti implantované vrstviCky, ke Kkterému

dochézi je-li vzerek uchovavdn za normal-

nich podminek.
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© Vynéalez se tykd zplsobu uchovavdni im-
plantovanych vzorkét monokrystald germa-
nia‘ pro p¥ipravu detektori nizkoenergetic-
kého zéfeni gama, aniZ by doSlo k zhorSe-
ni vlastnosti implantovanych vrstev.
Detektory zéafeni gama 2z velmi Cistého
germania se pripravuji tak, Ze se na desti-
ce monokrystalu germania zhotovi jeden

zavérny a jeden chmicky kontakt. V ngkte-

rych pripadech, zejména p¥i p¥ipravé detek-
torli nizkoenergetického zéafeni se s vyho-
dou pouZivd pro zhotoveni jednoho neho o-
bou kontaktli technologie iontové implan-
tace.

To znamend, Ze jsou do tenké povr-
chové vrstvicky germaniového monokrysta-
lu implantovdny na specidlnich p¥istrojich
urychlené ionty atomii, které maji vhodné
dopujici vlastnosti. Takové piistroje jsou
techniky i finanfn& velmi ndro¢né a jsou
obvykle pouZivdny pro Fadu externich pra-
covist pro préce za riiznych podminek a je-
jich serizeni pro implantace poZadovaného
dopantu s poZadovanymi parametry je ob-
vykle dosti obtiZné a Casov& nédro&né.

Pro p¥ipravu detektord je v literatu¥e do-
poru€ovdno provést technologické tpravy a
zapouzdieni detektoru bezprostiedné& po im-
plantaci. PFi del8im skladovAni implantova-
nych vzorkl dochézi ke zhorSeni vlastnosti
zdvérnych nebo ohmickych kontaktli, poslé-
ze k jejich nepouZitelnosti pro p¥ipravu de-
tektoril viibec. Je tedy nutno vZdy provadst
na implantaénich zaf{zeni implantace jen
takového mnoZstvi vzorkil, které je moZno
zpracovat b&hem jednoho aZ dvou tydni.

Nedostatky tohoto zplisobu spoéivaji v
tom, Ze neni moZno provddét technologické
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prdce na pfipravd implantovanych detek-
tordl prib&Znég, ale jen bezprostfedn& po im-
plantaci vzorkd. Implantované vrstvy je tie-
ba pfipravovat na implantaénim zafizeni
¢asto, coZ vede jednak k velkym Casovym
prostojim, protoZe zafizeni neni pouZivdno
jen pro tyto dlely a dasto je tfeba &ekat,
aZ bude dokondena jinad prace, kromé& toho
Casté poZadavky na implantadni préce pro-
draZuji, vzhledem k sloZitym dpraviam za-
Fizeni, pouZivanou technologii.

Tyto nedostatky odstrafiuje postup podle
vynélezu, pFi kterém se ferstvé implantova-
né vzorky okamZité umisti v evakuované
komirce a ochladi na teplotu minus 20 °C
aZ minus 170 °C.

Vyhodou postupu podle vynédlezu je to, Ze
vzorky implantovanych destiCek z germa-
niového monokrystalu je moZno uchovévat
vySe uvedenym zplisobem na pracovi§ti, aniZ
dojde k zhorSeni vlastnosti implantovanych
vrstev. Desti€ky jsou pak ke stdlé dispozici
pro dalSi technologicky proces. Neni nutné -
dasté provddé&ni implantaci a tak zbyte&né
zvy3ovéani finanénich ndkladi.

VySe popsanym zplsobem byly uchovava-
ny implantované vzorky monokrystalického
germania po dobu del3i neZ plll roku a pak
byly zhotoveny kvalitni detektory ionizuji-
ciho z4¥eni s implantovanym z4vérnym kon-
taktem. P¥i uchovdvédni vzork{i za normdl-
nich podminek je implantovany vzorek ob-
vykle po dvou tydnech nepouZitelny.

Vynélez je moZno vyuZit v provozech, kde
se prdb&Zné pouZivd technologie iontové im-
plantace pro p¥{pravu povrchovych piecho-
dt. UmoZni dsporn&jsf provoz a racionél-
n&jsi vyuZiti implanta¢nich zaiizeni.

PREDMET VYNALEZU

Zpiasob uchovdvani implantovanych vzor-
kii monokrystalického germania, vyzna&eny
tim, Ze implantované vzorky se bezprostied-

né po provedeni implantace umisti v eva-
kuované komiirce a ochladi na teplotu mi-
nus 20 °C aZ minut 170 °C.
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